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OEM:Valvo Transistor BSY55 Datasheet

NICHT FOR NEUENTWICKLUNGEN BSY 51 bis BSY 56

SILIZIUM - NPN - PLAMAR - EPITAXIAL - TRANSISTOREN
fiir Verstlirker- und Schalteraavendungen

Mechanische Daten:

Gehliuse: Metall, JEDEC TO=39,
8 C3 DIN 41 873

Der Kellekteor ist mit dem
Gabluse leitend verbunden.

MafBangaben in mm. 2‘”

[ty "'i

Kurzdsten: BSY 51 BSY 53  BSY 55
BSY 52 BSY 54 BSY 58
lilliktnr-ﬁp-rrlp-nnu‘ l.T“ 0" max, 60 T8 120 ¥
Eollektor-Emitter-Sperrspannung I.T'.:.:l p ™ BAX. 25 a0 B0 ¥
Kollektorstrom Il: = max. 500 750 500 mA
Elsutrlr]nitlsi:tung - ’
bei & § 25% P,¢ ™ max. 3,0 W
bei 8, = 100°C Prog = BAZ. 1,7 v
{ L]
bei 8,2 28°¢C Fiog ™ mal. 0,8 ':
Sperrachichttempiratur IIJ . ®m BAX. 200 c
BSY 51 BSY 52 BSY 54
BSY 53 BSY B8
BSY 55
Gleichstromverstirkung
bei Uﬂ =10V, I. = 150 mA B - 40=-120 100=300 100=-300
Transit-Frequenz
bei ﬂ“ = 10 V, Iﬂ = 50 mA f,r - 100 130 145 MH=
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OEM:Valvo Transistor BSY55 Datasheet

BSY 51 bis BSY 56

Absolute Gremzwerte: (gllltig bis &, _

Kollektor-Sperrspannung bei I' = 0

EKollektor-Emitter-Sperrspannung
bei ll?l = 0

Emitter-Sperrspannung  bei Ic = 0
Kol lektorstrom:
Gesamtverlustleistung bei 8 S 25%:
bei 8 & 25°Cs
Sperrschichttemperatur:

Wirmewiderstand:

gwischen Sperrschicht und Gehliunse:
gwischen Sperrschicht und Umgebung:
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MNICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN

) BSY 51 BSY 53 BSY 55
* BSY 52 BSY 54 BSY 56
Ugg p = ®ex. 60 75 120 V
Ugp o = max. 26 a0 B0 ¥
UEB 0 = EAX. 5 T T
I': = max. 500 750 500 mA
. ¥
Ptnt = mAX 3,0
L] '
Ptnt = max 0,8 .
lJ = mAX. 200 [H
R, . & 58 K/
th G 220 K/
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OEM:Valvo

Transistor BSY55

NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN

Datasheet

BSY 51 bis BSY 56

Kennwerte: bei 8; = 25°c, sofern nicht anders angegeben

Kollektor-Reststrom
bei UEB =30V, I

bei UEH = 30V, I, =0
und 'U = 150°C:
bei

i
bei U
und &

m 6O VW, I, =

= 60 V,
= 1507Cs

B B

bei U
bei U
und '.u -
Emitter-Reststrom

bei UEB =3V, IC = Ot
bei EEB =5V, IE = 03

= 890V, I.=

= B0V, I =10
150°C:

= 3

Kollektor-Emitter-Restspannung

bei lﬁ

bai IC = 500 mA, IH

Basisspannung
bei IE = 150 mA, 1

Kollektorkapazitiit
bei UEE = 10 V; ]E = 0:

Emitterkapazitit

bei U, = 0,5V, I

EB =

C

Gleichstromverstirkung
bei U . = 10V

CE
und I, = 0,01 mA:
pnd I. = 0,1 mA:
und I, = 1 mA:
und I = 10 mA:
und I, = 150 mA:
1

= 500 mAs

D PR E =
|

und
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= 150 mA, Iy = 15 mAs
= 50 mA:

m 15 mhAs

BSY &1

50

BEY 51 BSY 53 BSY 55
BSY 52  BSY 54 BSY 56
<
cho ”* 3 (=100) ni
g0 = * (S100) WA
o ™ n.n[i:ﬂ} nA
CB O - U.l{slﬂ} s
- 0,5(510) nA
4
cBo " 0,4(=10) pA
= 1 (s880) nA
EB 0 ¢ ¢
mo = 1 (=10) 1 (=10) nA
s 0,15(%0,8) 0,2(50,6) V
B sat = 0118(<0,8) O, <. e
CE sat 0,8(s1,2) v
£ £, 4 v
BE sat ™ 0,95(s1,2) o,05(=1,2) 1,0(=1,3)
) - 7.8(810)  6,5(510) 6 (S10) pF
. = 23 {5 33) pF
BEY 52 BSY 53 BSY B4  BSY 55 BSY 56
s8(220)
2 5 > 3
40{£20) so(&3s) so(=20) 100(=35)
100 50 100 60 i2s

75(230) 135(270) 65(235) 135(280) 65(235) 180(278)

40-120
15

100=300 40-120

25

as(220) 60(240)

100=-300 40=120
20

100=300
38



OEM:Valvo Transistor BSY55 Datasheet

BSY 51 bis BSY 56 NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN

Eennwverte, Fortsetzung: bei lr = 25°C

BSY &1 BSY 532 BSY 53 BEY 54 BSY B85 BSY 058

Vierpol-Koeffizienten
bei UBE = 5V, I .= 1mA, f = 1 kHz;:

c
. _ 1,5 3 1,5 3 1,6 3 k0
11e  (0,8-4;5) (1-8) {0,8-4,5) (1,6-9)  (0,8-8) (1,6-9)
Byag = 0,8 (&3) - 107t 0,6 (= 3) - 10”4
L
a . 55 100 55 100 T8 120
21e (30-100) (s0-200) (30-100) (50-2%0) (30-150)  (i0-280)
2 8 9 7 ] 4 6
22¢ ™ (3,8-13) (4,5-18) (3,5-10) (4,5-12,8) (2-7) (3-10) *8
Transit-Frequenz
béd UC! = 10 ¥V, IE m 50 mA, E" = 50 MHz:
fp = 100 130 100 145 100 145 MHz
Rauschzahl
bei Uop = 10V, I = 0,3 ma, R, = 1,5 k3, = 30...15000 Hz:
F = 6 ] 6 a {5 8) f 6 dB
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